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1. 교과목표 :

메모리, 마이크로 프로세서, DS P , 통신 시스템 , 비메모리 AS IC 등, 현대의 첨

단 정보기술 분야에 필수적인 다양한 전자공학 과목들 중의 하나로서 , 전자회로 I 에

서 배운 다이오드 및 트랜지스터와 같은 능동 소자들 및 R, L, C 등 수동소자들을

사용하여 , 대표적인 응용회로인 차동 증폭기 (d iffe re nt ia l a m p lifie r) 및 다단 증폭기

(m u lt i- s ta g e a m p lifie r)의 해석 , 높은 주파수 영역에서의 주파수 특성 분석 , 궤환 회

로 (fe e d ba c k c irc u it) 이론 등을 공부하며, 이러한 기본 블록들을 사용하는 대규모

아날로그/디지털 집적 회로 (In te g ra te d Circ u its )의 해석 및 설계사례 등을 다룬다 .

2 . 수업방법 :

가. 강의 : 100 %

나. 토론 : %

다. 발표 : %

라. 실험 : %

마. 기타 : %

* 외국어강의 : 사용 언어 비율 : %

3 . 교과개요 및 내용 :

가. 교과개요

────────────────────────────────────

주 교 수 내 용 수업방법 비 고

────────────────────────────────────

1 Diffe re nt ia l a n d Mu lt is ta ge Am p lifie rs 강 의

2 Diffe re nt ia l a n d Mu lt is ta ge Am p lifie rs 강 의

3 Fre q ue ncy Re s po ns e 강 의

4 Fre q ue ncy Re s po ns e 강 의



5 Fre q ue ncy Re s po ns e 강 의

6 Fe e d b a c k The o ry 강 의

7 Fe e d b a c k The o ry 강 의

8 중간 고사 시 험

9 Fe e d b a c k The o ry 강 의

10 Out p ut S ta g e s a nd Powe r Am p lifie rs 강 의

11 Out p ut S ta g e s a nd Powe r Am p lifie rs 강 의

12 Ana lo g Inte g ra te d Circ u its 강 의

13 Ana lo g Inte g ra te d Circ u its 강 의

14 Wave fo rm Ge ne ra to rs 강 의

15 Wave fo rm Ge ne ra to rs 강 의

16 기말고사 시 험

────────────────────────────────────

나. 교과내용

(1) Diffe re nt ia l a n d Mu lt is ta ge Am p lifie rs ;

BJ T 공정을 사용하는 차동 증폭기의 DC 및 AC 분석 , 바이어스 방법 ,

J FET, MOS FET를 사용하는 차동 증폭기 분석 및 동작 원리,

BiCMOS , Ga As MES FET 증폭기 소개 .

(2) Fre q ue n cy Re s p o n s e ;

S - d o m a in 해석 , 여러 가지 증폭기의 저주파 및 고주파 특성 분석 ,

BJ T, MOS FET 공정의 hy b rid - π m o de l을 사용하는 주파수 특성해석,

차동 증폭기의 주파수 해석 및 응용.

(3) Fe e d ba c k The o ry ;

Ne g a t ive a n d p o s it ive fe e d b a c k 이론 , 4가지 fe e d b a c k 증폭기 분석,

S ta b ility 분석 및 Co m pe ns a t io n 이론 전개.

(4) O ut p ut s ta ge s a nd Po we r Am p lifie rs ;

C la s s A, B, C , 및 AB 출력 단 분석 및 장단점 비교 ,

Powe r Am p lifie r 소개 및 집적 회로에의 응용 .

(5) An a lo g Inte g ra te d Circ u its ;

741 o p a m p 해석 (DC 및 AC 분석) ,

74 1 o p a m p의 주파수 특성 분석, CMOS o p a m p 설계 방법 ,

Da ta c o nve rte rs 소개 .



(6) Wa ve fo rm Ge ne ra to rs ;

기타 Os c illa to r (발진기) 등 집적 회로에 사용되는 여러 가지 응용

회로의 동작 원리 해석.

4 . 교 재 :

가. 주 교 재 : S e d ra a n d S m it h , " Mic roe le c tro n ic Circ u its , " 4 t h e d . ,

Oxfo rd Un ive rs ity P re s s , Inc . , 1998 .

나. 부 교 재 : P . Gra y a n d R. Me ye r, " Ana lys is a n d De s ig n of Ana lo g

Inte g ra te d Circ u its , " 3rd e d . , J o h n Wile y & S o ns , In c . , 1993 .

다. 참고도서 : N.R. Ma lik , "Ele c t ro n ic Circ u its ; An a ly s is , S im u la t io n , a n d

a n d De s ig n ," P re nt ice Ha ll, 1995 .

S .G . Bu rns a n d P .R. Bo n d , "P rinc ip le s o f Ele c t ro n ic Circ u its ,"

2 nd e d . , PWS P u b lis h ing Co . , 1997 , 기타 전자 회로에 관련된

제반 문헌 .

5 . 시험 및 평가방법 :

가. 수시 평가

- 방 법 :

- 반 영 율 :

나. 중간고사

- 방 법 : 시험 2 회

- 반 영 율 : 50 % (각 25 % * 2 = 50 % )

다. 학기말고사

- 방 법 : 시험 1 회

- 반 영 율 : 30 %

라. 과 제 물

- 방 법 : 각 c h a pte r 끝난 후, 1 회 부과 (전체 5 회)

- 반 영 율 : 20 %

마. 기 타

6 . 기타 안내사항 :

- 숙제는 매학기 수업 시작 전에 다음의 웹사이트를 통해 한 학기 분이 전부 공

지되며 , 부과된 문제는 각 c ha pte r가 끝난 후 , 1주일 째 되는 수업 시간 직



전에 제출하며, 기일 지난 숙제는 담당 교수 및 담당 조교가 객관적으로 인

정할 수 있는 경우를 제외하고 원칙적으로 처리되지 않으니, 긴급 상황 발생

시 반드시 담당 조교와 상의하기 바람.

- 공지사항 : htt p ://e e ic 7 .s o g a ng .a c .kr/ ko re a n/ kme n u .ht m l - - > La b BBS

- 따라서 , 숙제는 각 개인 상황에 따라 다 풀지 못할 경우라도 , 수행한 부분까

지 반드시 기일 내에 제출하여 최소한의 점수라도 받도록 하며 , 매학기 한

두 명 정도 발생되는 사례로, 한번도 숙제를 제출하지 않을 경우, 자동적으로

F학점 처리되니 유의하기 바람 .

- 기타 여러 가지 수업 시간중의 강의와 관련한 보충 자료 , 숙제 및 답안 , 시험

및 결과에 관한 제반 사항 등은 상기 웹사이트내의 공지 사항이나 학부과목

게시판에 수시로 공개하니 참조하기 바람 .


